


 SVF6N70F 说明书 
 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 ̔2.2 

http: //www.silan.com.cn ῍ 9    2  

 

极限参数(除非特殊说明，TA=25C) 

参数 符号 参数值 单位 

 VDS 700 V 

 VGS ±30 V 

 
TC=25C 

ID 
6.0 

A 
TC=100C 3.8 

‖  IDM 24 A 

ⱳ ̂TC=25C̃ 

- ԍ 25C ⁞  
PD 

45 W 

0.36 W/C 

‖ ̂  1̃ EAS 463 mJ 

ᵬ  TJ -55～+150 C 

 Tstg -55～+150 C 

热阻特性 

参数 符号 参数值 单位 

 RθJC 2.78 C/W 

 RθJA 62.5 C/W 

电气参数(除非特殊说明，TJ=25C) 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

₯  BVDSS VGS=0V̆ID=250µA 700 -- -- V 

 IDSS VDS=700V̆VGS=0V -- -- 1.0 µA 

 IGSS VGS=±30V̆VDS=0V -- -- ±100 nA 

 VGS(th) VGS= VDS̆ID=250µA 2.0 -- 4.0 V 

 RDS(on) VGS=10V̆ID=3.0A -- 1.35 1.7  

῀  Ciss 

VDS=25V̆VGS=0V̆f=1.0MHz 

-- 1039 -- 

pF ₮  Coss -- 98 -- 

ᴰ  Crss -- 3.9 -- 

 td(on) 

VDD=350V̆ID =6.0Ă RG=25Ω 

                       (  2̆3) 

-- 24 -- 

ns 
҉  tr -- 37 -- 

῏  td(off) -- 68 -- 

῏ Ҋ  tf -- 37 -- 

 Qg 
VDD=560V̆ID=6.0Ă VGS=10V  

                            (  2̆3) 

-- 22 -- 

nC -  Qgs -- 6.1 -- 

-  Qgd -- 8.8 -- 
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源-漏二极管特性参数 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

 IS 
MOS Ҭ ȁ Ẓ P-N  

-- -- 6.0 
A 

‖  ISM -- -- 24 

- ԋ  VSD IS=6.0ĂVGS=0V -- -- 1.4 V 

 Trr IS=6.0ĂVGS=0V̆ 

dIF/dt=100A/µs      ( 2) 

-- 494 -- ns 

 Qrr -- 3.4 -- µC 

̔ 

1. L=30mH̆IAS=5.00ĂVDD=100V̆RG=25̆  TJ=25C̕ 

2. ‖ ̔ ‖ ≤300μs̆ ≤2%̕ 

3. ҉Ҍ ᵬ Ȃ 
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典型特性曲线 
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典型特性曲线（续） 
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典型测试电路 
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封装外形图 

TO-220F-3L 单位：毫米 
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重要注意事项： 
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